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OEM: Texas Instruments

Diode 1N916B

Datasheet

Diffundierte-Silizium-Rechnerdioden

Extrem stabile und schnelle Schaltdioden mit hoher Zuverlassigkeit

Erfillen die MIL-S-19500C-Anforderungen

Mechanische Daten

1N914, USN 1N914, 1N914A, 1N914B,

1N915, 1N916, 1N916A, 1N916B und 1N917

Mafle in mm D0-35
r 2038 0,58% 2 005
-—zs,t.—-]- 4,57 254 — =
Elektrische Grenzwerte bei Ty = 25 °C (wenn nicht anders angegeben)
NS4 INSI4A 1NSI4B 1NIS  INSIE  INHEA 1NHEEB 1NSIT  Einh,
Ur Sperrspannung 75 75 75 50 15 75 75 0 v
bei —65 bis + 150 °C
la Richtstrom 75 5 5 75 75 75 75 50 ma
lgy Richtstrom bei +150 °C 10 10 10 10 10 10 10 10 ma
lrm  Spitzenstrom 225 25 225 225 225 225 225 150 m#,
lps  StoBistrom (1 s) 500 500 500 500 500 500 500 300 ma,
Piot Verlustleistung 250 250 250 250 250 250 250 250 mw
Ty  Arbeils- und 4— —B5 big + 175 —
Umgebungstemperatur
Ts  Lagerungs-Temperatur- = o 200 = “C

bereich

* MIL-5-19500/116 USN.
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Elektrische Kennwerte bei Ty = 25 °C (wenn nicht anders angegeben)

1NS14 TNS14A 1NIT4B INSIS TNIIS TNJIGA 1NIIEE 1NHT

Ugg Min, Durchbruchspannung bel 100 wa 100 100 00 6 100 100 100 40
Il Sperrstrom bel Ug B 5 g 5 5 5 5

Ig  Sperrstrom bel =20V 0025 0025 0,025 0,025 0026 0,025

Ig  Sperrstrom bei —20 ¥V und 100 °C 3 3 3 5 3 3 a 25
Ig  Sperrstrom bei —20 V und +150°C 50 50 50 50 50 50

I Sperrstrom bei —10V 0,025 0,05
Ig  Sperrstrom bei —10V und 125 °C

Iy Min, DurchlaBstrom bei Up =1V 10 20 100 B0 10 20 0 10
Up DurchlaBspannung bei 250 A 0,64
Uy DurchlaBspannung bei 1.5 mA 0,74
Upy DurchlaBspannung bei 3,5 mA 0,83
Up DurchlaBspannung bei & mA 0,72 0,73 0,73

Ur DurchlaBspannung 0,60

Uy Min, DurchlaBspannung bel 5 mA 0,60

C Kapazitat bei Ug =0V 4 4 = 4 2 2 2 25

ﬂﬂ{{{{iggiiﬁyq

Arbeits-Kennwerte bei Ty = 25 °C (wenn nicht anders angegeben)

1NG14 1NIT4A 1NI14E 1NDI5S TNTE 1NJIBA 1NJIEE 1NO1T

ter Max, Sperrverzégerungszeit et et 2 ey “10 -y =y Yy ‘3
8 °g °8 °g °8 )
Ug DurchlaB-Erholspannung (50 maA 2.5 2.5 25 2.5 25 25 2,5 2,5

Spitzen-Rechteck, Impulsbreite=0,1;
10 nz Anstiegszeit, Wiederholung
5 kHz bis 100 kHz)

®  Lumatron (lp = 10 mA, lg = 10 mA Abfall auf 1 maA).

* EGund G (lp=10mA, Ug = &V, Abfall auf 1 mA).
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